UNITRA ;
/a2 - | UL 111IN *
ULA 611IN

Uklad UL 11118 zawiera dwa tranzystory poigczone w u-

" xladsle wemaonlacza réiniocowego 1 trzy tranzygtory. " g
Przegnaczony Jest do zastosowah ogélnyoh. Para réznicowa
' . i trzy tranzystory

Obudowa CE 70

Parametry dopuszczaine
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/tamb = +2% ¢/
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. . | Wartosé
Oznaozenie Nazwa Jedn. Bin T mex
Pd1 Moc tracona W kolektorsge nW 300
/jednego trangystora/
By Moo tracons v caiym ukladzie aW - 750
UCE Népiqcie kolektor—-emiter :
UL 1MN1E v 15
ULA 6111K 25
UCB Napiecle kolektor-baza )
- UL 14148 v 20
, ULA 611K 30
Ugs Napigeie kolektor-podzoze o
UL 1111N v 20
ULA 6111N 30
UEB‘ Naﬁiqcie emiter~baza v ' 5
Ic' Prad kclektora /Jednego mi 50
trangystora/ . —
tst Temperatura przechowy- ~
& wania :
UL 1111N o -40 +125
ULA 6111K ¢ -55 +14325
: tamb ‘Tempergturakprgoy - UL 11118 0g -25 . 470
© ULA 6141N =40 +85
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_Parametry charakterystyczne

/amp = ?2500/,

7

Oznaczenie | Nazwa . Jedn. Wartogdé ‘Warunki pomiaru.
| min | typ | max Owagl .
() , ‘Napleocie ﬁrzebioiﬁ
/BR/CEO kolektor-~emiter ~]
N UL 1141N 15 .26 - ' .
| ULA 611aN | ' [ 25 30 To=1 mA; Ig=0 4
i Fapigcie przebicia ‘
» /BR/CBO kolektor~baza - -
he UL 1114KF 20 65
vta 61148 | ¥V [ 30 | 65 1=10 ph; Ig=04
U Napigcie przeblcia
/BR/CS kolektor-podloze »
UL 1111K 20 65 ,
via 61148 | Y [ 30 65 Ips=10 mA ~
U Rapiecie przebicia v 5 7T 1,=10 pA: I.=0 A
/BR /EBO emiter-baza B pa: Io ‘
Ue Napigcie baza-emiter v 0,75 0,8 Usg=3 V3 Io=1 mk
om0 Prad zerowy kgle]gtora- nA 1 40 Upp=10'V; I=0 A
ICEO Prgd zerowy emitera
UL 1111K 0,02 0,5 _ ' :
. uLa 61118 | PA 0,02 | 0,15 Ugg=10 Vi Ip=C A
hé1E Statyczny wspélozynnik
wzmocnienia pradowego
/w ukladzie wspélnego '
emite'ra/ g .
UL 14114K - 40 | 100 : ,
ULA 6111K 80 | 100 Upg=3 V5 Ig=1 mA
U We jéclowe napigcie :nie-| mv ‘5 Y.o=3 Vi I,.=1 mA
10 zréwnowazenia o "CE e
T Czgstotliwodé granicema| ‘MHz | 300 550 Uog=3 Vi Ip=3 mA
£ =100 MHz -
7 P
biie ‘Malosygnalowe zwarcio- KkS2 35 UCE=3 \& IC=1 mA
we impedancje wejfoio~ s £ =1 ka r
N 'we w ukladzie wspélne- P
] g0 emitera '
h12e Malosygnaowy fozvar— h
ciowv wapbtozynnik -4 UcE=3 V;’Ic-1 mA
wstecznego przenosze- 210 r 1>kHz -
nia napieciowego w u- ' P
kladzie wspélnego emi-
tera . ,
, hz;a“” Matosygnalowy zwarclo- '
< wy wapdiczynnik prze- 110 UCE=3 v Ic=1 mA
. noszenia pradowego w £ =1 kHz .
ukladzie wspdlnego e~ b) =
mitera
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od. tabl.

wartosé

P Warunki pomiﬁru
Oznscsenie Kazwa Jedn.
° min | typ | mex Owagi
~h iﬁlosygnalm roziar- ' .
22e ciowa admitanoja wyj- Fs 45 Neg=? Vi L=t mA
¥oiowa w ukladzie ‘ £ =1 kHe .
wspélnego emitera P e
| 7spglgzynnik szuméw 4B & Ugg=? V5 Ip=100 pa
pojedynoczego tran- . .
5y8t°r3/ - - :pl" kHl,_ Rs-“ kQ
and "Pojemnoéé emiter-baza | pP 1 Upg=3 Vi Ig=0 A
. £ =5 MHz
. . P .
' GCBO Pojemnoéé kolektor-baza pr’ , 1 'U’C'.B"B V;\ IcaO A
L . . . £ 25 MHz -
© . b4
¢ Pojemmosé kolektor- pP 2,8 U.o=d Vs I.=0 A
cs -pod 2oge ' g :cgs MHz ¢
’ P
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